% Lichtemitterdioden VQA 19. 29-391 49

elecironic in Entwicklung

Die Lichtemlitterdioden VQA 19 sind rotstrahlende GeAsP/GeP-Dioden
VQA 29 griinstrahlende GaP-Dioden, VQA 39 gelbstrahlende GaAsP/GaP.
Dioden und VQA 49 orangestrahlende GaAsP/GaP-Dioden in diffuser
eingefirbter Allplastverkappung mit einer dreieckigen Anzeige-
fldche ohne Linss.

Die Dioden sind vorwiegend fiir den Einsatz als Anzeige—~ und
Symbolelement in Gerdten und Anlagen vorgesehen,

Unter der Annahme einer konastanten Ausfallrate betrégt die
Lebensdauarerwartung bei mittleren Betriebsbedingungen hypothe-
tisch mindestens 10° Btunden,
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der Verpackung
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elechronic
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der spektralen Emission
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Bpektrale Strahlungs-
bandbreite ahD' 5 - 40 nm
Reduktionskoeffizient des A
Duruhlnﬂslaichatrﬁwaa
bel -ﬂh = 55 bls &5 -TEIJ. - 0,67 mA/K
Reduktionskoeffizient des
relativen BpiltzendurchlaB-
atromes o
bel o}, =55 bis 85 °C  ~TEpgpy - 2,22 ®/K
Temperaturkoeffizient der
relativen Lichtntﬁma
bei , =25 bis 85 °C ~TEr o - 1,0 &/K
Grenzwerte
Duruhlg?slainhatrnn
bel = =25 bis 55 ° - 30 mA
spitsandumuannumnf')
period ¢hlr o
arrglaiq.hﬂ d
Eg n ES bis 85 0 Uh - 5 v
Betriebstemperaturbereich ¥ -25 85 % ~
Lagerungstemperaturbereich
fﬁgpLagnrung bis zu 30 Tagen ﬁ%tg =50 50 %

551:p S 100 jus, T= 1 : 10; abweichende Tastverhéltnisse nach

Vereinbarung zwischen Hersteller und Anwender
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Informationshinweise zur Lichtstérkekennzeichnung

Die Kennzeichnung der Lichtstiarkegruppe befindet sich nur auf
der Verpackung,

Boll die Information zur Lichtstirkegruppe such nach der Mon-
tage der Dioden z.B, auf Leiterplatten erhalten bleiben, wird
zur Kennzeichnung - sofern nicht direkt die Buchstaben verwendet
werden kinnen - die nachstehende Farbcodierung auf den Leiter-

platten empfohlen,

‘Parbcodierung
Lichtstirke~ | Grund-
gruppe typ . ¥ . .
Farbpunkte - rot | achwarz gelb | blau
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